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摘要(译)

发射具有高色纯度的光的发光元件，以高发射效率发光的发光元件，或
具有降低的功耗的发光元件。发光元件包括第一电极，第二电极和EL
层。第一电极配置为反射光。第二电极配置为反射光并透射光。 EL层位
于第一电极和第二电极之间。 EL层包括客体材料。客体材料配置成将三
重激发能转换成光发射。二元醇溶液中客体材料的发射光谱在440nm至
470nm的波长范围内具有峰值，并且半峰全宽大于或等于20nm且小于或
等于80nm。
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